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Tamd keksintd kohdistuu kytkentdjirjestelyyn kuvaputken suih=-
kuvirran automaattiseksi rajoittamiseksi viritelevisiovastaanotti-
messa, jossa on vdrisignaalimatriisin muodostava ohjausvahvistin ja
suurjédnnitteen syottdkytkentd kuvaputkea varten.

Suuret kdyttdjdnnitteet kytketddn fokusointi- ja &H&rianodi-
elektrodeihin televisiovastaanottimeen sisidltyvissid kuvan toistavassa
kuvaputkessa, jotta tdten kehitettdisiin korkean valovoimakkuuden
omaavia kuvia. Suurijdnniteldhteestd saatavan elektronisuihkuvirran
suuruus, joka normaalisti on korkea, saattaa tulla liiankin suureksi
riippuen kuvaputkelle elektronisiditeiden muodostumisen ohjaamiseksi
sybtettyjen signaalien sisidllésti.

Vaikka liian suuria suihkuvirtoja saattaa esiintyid mustaval-
koisissakin televisiovastaanottimissa niit4 esiintyy useammin v&ri-
televisiovastaanottimissa niiden suhteellisesti suurempien kdytto-
jdnnitteiden johdosta, jotka on kytketty virikuvan toistaviin kuva-

putkiin ja koska vdrivastaanottimet usein k&dyttivit videosignaalien

tasavirtakytkentis.
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Liiallisen suuret suihkuvirrat saattavat aikaansaada joukon
haitallisia ilmiditd mukaanluettuna vastaanottimen poikkeutussystee-
min toiminnan laadun huonontuminen, kuvan kukkimista (kuva muuttuu
kirkkaammaksi ja tummemmaksi kuvion pitoisuuden mukaisesti) seki
pisteen defokusointia (elektronisiteen halkaisijan kasvu). Oleelli-
sesti ottaen saattaa liiallisen suuri suihkuvirta saada vastaanot-
timen tuottamaan kuvan, jota ei ole miellyttdvs katsella.

Erditd esimerkkeji piireistd, joilla rajoitetaan suihkuvirtaa
on kuvattuna US-patenteissa 3 465 095, keksij&nd R.B. Hansen seki
muut, 3 541 240, keksijdnid E.W. Curits seki 3 619 705, keksij&ni
G.C. Waybright.

On toivottavaa, ett#d siteen virran rajoittava piiri, joka on
tarkoitettu kdytettdviksi véritelevisiovastaanottimessa voidaan toi-
minnaltaan liittd3 seki valotiheys- etti vdrikkyyssignaalia k&dsitte-
leviin piireihin, jotta estettiisiin liian suuren suihkuvirran muo-
dostuminen, koska t&llainen suihkuvirta saattaa aiheutua virikkyys-
signaaleista samoin kuin my&s valotiheyssignaaleista. Esim. saattaa
liian suuri suihkuvirta muodostua seurauksena vht# v&rii olevan ta-
saisen alueen toistamisesta, mihin ei vElttamitts liity liian suurta
valotiheyssignaalia, samoin kuin mySs kirkkaista valkean kuvan osuuk-
sista, joita edustavat tasoltaan korkeat valotiheyssignaalit.

Téaman keksinndn eri&dn suoritusmuodon mukaisesti on aikaansaa-
tu automaattisesti suihkuvirtaa rajoittava kytkentdjarjestely, jolle
on tunnusomaista, ettd suurjdnnitteen sySttokytkentddn on liitetty
ohjauspiiri suihkuvirran suuruutta vastaavan ohjausjédnnitteen joh-
tamiseksi ja ettd ohjauskytkentiin on kytketty tasolukkokytkenti,
joka jaksottaisesti lukitsee ohjausvahvistimen yhden piiripisteen
ohjausjdnnitteeseen siten, etti ohjausvahvistimen toimintapistetti
siirretd&n vdrisignaalien amplitudin laskun aiheuttavaan suuntaan
suilhkuvirran kasvaessa.

Oheen liitetty piirustus esitt#i osittain lohkokaavion muo-
dossa ja osittain kaavamaisena kuvana vadritelevisiovastaanottimen
yleistd jdrjestelyd, jossa kadytetddn nyt kyseessi olevan keksinndn
mukaisesti valmistettua laitteistoa.

Viitaten t&dh8n piirustukseen sisiltii nyt kyseessi olevaa
keksint&d kdyttdvid viritelevisiovastaanotin videokdsittely-yksikdn
12, joka toimii radiotaajuisten (RF) televisiosignaalien perusteella
kehittden, kdyttden apuna sopivaa vidlitaajuista piiristdi (jota ei
ole esitetty) ja ilmaisupiiristd4 (jota ei ole esitetty) yhdistetyn
videosignaalin, joka muodostuu varikkyys-, valotiheys-, H&ni- ja
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tahtiosuuksista. Ulostulon signaalia k&sittelevid yksikkd 12 on lii-
tetty varikkyyskanavaan 14, johon sis&ltyy vdrikkyyden kisittely-
yksikk& 16, sekd valotiheyskanavaan 18, johon sis&dltyy valotiheyden
kdsittely-yksikks 20.

Vdrikkyyden kdsittely-yksikkd 16 sisdltidd viridemodulaattorit
(Joita ei ole esitetty) niin ett#d kehitetdsn virierosignaalit, jotka
edustavat esim. R-Y, B-Y ja G-Y tietoa. Niami vdrierosignaalit sydte-
tddn kuvaputken kdyttolaitteelle 22, johon sisdltyy asteet 44a, 44b
ja 44c, joissa ne matriisikdsitellddn valotiheyden kdsittelypiirin
20 ulostulosignaalin -Y kanssa, jotta kehitettdisiin vdrisignaalit
edustaen esim. punaisen (R), sinisen (B) ja vihre#n (G) tietoa. Vi-
risignaalit kytketddn kuvaputkelle 24,

Kuvaputki 24 saattaa esim. olla usean tykin kuvaputki, kuten
esim. delttatykkinen, reikd- tai uralevyn omaava tai in-line tykki-
nen kuvaputki tai vastaava. Kuvaputki 24 sis#lt#di tykin, jolla ke-
hitetd&n ja moduloidaan elektronisuihkua kutakin eri loisteainetta
eli fosforia varten, esim. punaista, vihreii ja sinistd varten, joka
on sijoitettu kuvaputken 24 sisdpinnalle. Kuten on havainnollistet-
tu, sis&dltdd kukin tykki vastaavan katodin 38a, 38b ja 38c, sd&td-
hilan 40a, 40b ja 40c sekd suojahilan 42a, 42b ja 42c. Xuvaputki 24
sisdltdd mySs fokusointielektrodin 45 ja &d&drianodielektrodin, jota
edustaa kondensaattori 47 elektronitykkien aikaansaamien elektroni-
suihkujen kiihdytté&miseksi.

Esijdnnitteet kytketddn siditdhiloille 40a, 40b ja 40c esi-
jénnitteen sddtSyksikdstid 41 ja verkon.séétéjénniteet kytketddn verk-
kohiloille 42a, 42b ja 42c verkon sddtdyksikdssd 43 kunkin tykin
rajapisteen asettamiseksi.

Valotiheyden ké&sittely-yksikdn 20 tehtivini on vahvistaa ja
muutoin k&dsitelld videosignaaleja valotiheyssignaalien -Y tuotta-
miseksi.

Kontrastin s&ddt8yksikkd 26 on yhdistetty valotiheyden k&sit-
tely-yksikk&6n 20 valotiheyssignaalin amplitudin sddtdmiseksi, kun
taas kirkkauden s&d&dtSyksikkd 28 on kytketty valotiheyden k&dsittely-
yksikkd8n 20 valotiheyssignaalin tasavirtakomponentin sidtidmiseksi.

Videon késittely-yksikdn 12 ulostulosignaali on myds yhdis-
tetty tahtisignaalin eroittimeen 30, joka erottelee vaaka- ja pysty-
tahtipulssit yhdistetystid videosignaalista. Tahtipulssit kytket#idn
vaakapoikkeutuspiirille 32 ja pystypoikkeutuspiirille 34. Poikkeu-
tuspiirit 32 ja 34 on kytketty kuvaputkelle 24 sH#itimiisn kuvaputken

24 kehittémien elektronisiteiden poikkeutusta.



Yksi tai useampia elektronisuihkuja poikkeutetaan vaakasuun-
nassa, jotta tuotettaisiin vaakasuuntaiset piirtojuovat kuvaputken
pinnalle ja sitid moduloidaan videosignaalien perusteella juova-aika-
vdlien kuluessa. Kun elektronisuihku on saavuttanut vaakajuovan lop-
pukohdan se nopeasti poikkeutetaan takaisin seuraavan vaakasuuntaisen
juovan alkuun sopivan vaaka-aikavilin kuluessa. Tdmd suihku poikkeu-
tetaan my8s pystysuuntaan hitaammalla nopeudella pystysuunnassa, jot-
ta aikaansaataisiin haluttu kuvio.

Poikkeutuksen piirit 32 ja 34 kehittivit myds vaakasuuntaiset
Ja pystysuuntaiset sammutussignaalit, joiden kestoajat ovat vastaa-
vasti vaakasuuntaisen ja pystysuuntaisen palautuksen kestoajat. Sam-
mutussignaalit on kytketty valotiheyden ké&sittely-yksikkddn 20, jos~-
sa ne yhdistetddn valotiheyssignaaleihin. Sammutuspulssit suuntau-
tuvat mustan suuntaan valotiheyssignaaleissa -Y (toisin sanoen posi-
tiiviseen suuntaan) ja ne pyrkivit estimiin elektronisiteiden muo-
dostamisen kuvaputkella 24 vaaka- ja pystypalautusaikavilien kuluessa.

Vaakapaluusignaali, jonka kehittii vaakapoikkeutuspiiri 32
yhdistetddn vaakapaluumuuntajan 33 ensidkddmitykseen 35. Muuntajan
33 toisiok&damitys 37 on kytketty kapasitiivisesti maadotuksen ja ta-
sajdnnitteen kertojalaitteen 64 véliin, joka on esitetty jdnnitteen
kolminkertaistajana. Tasaj&nnitteen monikertaistajan 64 teht&vi on
kehittdd seurauksena vaakapaluupulsseista ne suuret jédnnitteet, joita
tarvitaan kuvaputken 24 fokusointi- ja ddrianodielektrodeja 45 ja
47 varten tavanomaiseen tapaan.

Vaakapaluusignaali kytket#din my8s tertidirisen k&admityksen 39
kautta muuntajassa 33 portituspiiriin 62. Negatiiviset pulssit vaaka-
paluusignaalista muodostuvat normaalisti ajallisesti synkronisena
vaakasammutuspulssien kanssa, toisin sanoen etti ne esiintyvdat vaa-
kapaluuaikavdlin kuluessa. Porttipiirin 62 tehtivini on kehittada
sddtdsignaali siidtdmisn kuvaputken kdyttdlaitteen 22 asteiden 44a,
44b ja 44c toimintapistetti vaakapaluuaikavdlin kuluessa sen kuva-
putken suihkuvirran suuruuden mukaisesti, miki saadaan tasajdnnit-
teen moninkertaistajasta 64.

Kuvaputken kdyttdlaitteeseen 22 sisiltyy asteet 44a, 44b ja
44c, jotka vastaavasti kdyttdvat kutakin kuvaputken 24 tykki&. Koska
asteet ovat keskenddn samanlaisia tullaan ainoastaan astetta 44a ku-
vaamaan yksityiskohtaisesti. Aste 44a muodostuu NPN transistorista
46a sekd NPN transistorista 48a. Lisdksi on PNP tyypin valoisuuden
vahvistintransistori 50 kytketty yhteisesti kaikkiin kolmeen astee-~

seen 44a, 44b ja 44c.
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Mitd tulee asteeseen 44a on vastakkaisen johtavuustyypin
transistorien 46a ja 50 emitterielektrodit kytketty yhteen sididet-
tdvdn kdyttoblaitteen sddtdvastuksen 52a ldpi. Transistorin 46a kanta
on kytketty kondensaattorin 54a kautta vdrikkyyden kdsittely-yksikén
20 ulostuloon. Transistorin 46a kollektori on kytketty vastuksen
65a kautta positiivisen kdyttdjé&nnitteen B+ sydttdldhteeseen. Tran-
sistorin 46a emitteri on kytketty sdddettdvdn esijdnnitteen sdato-
vastuksen 58a kautta maahan. Transistorin 46a kollektori on tasavir-
takytketty kuvaputken 24 punaisen tykin (R) katodille 38a.

Transistorit 46a ja 50 ovat yhteistoiminnassa yhdistden R-Y
vdrierosignaalin sekd -Y valotiheyssignaalin muodostaakseen vdri-
signaalin, joka edustaa punaista (R) transistorin 46a kollektorilla.
Transistori 46a toimii yhteisemitterikytkenndn tapaan vahvistaen
R-Y védrierosignaalia. Transistoreiden 46a ja 50 emitterikytkenndn
johdosta toimii transistori 46a yhteiskantakytkettynd vahvistaen va-
lotiheyssignaalia -Y. Signaalit edustaen punaisen (R), sinisen (B)
ja vihredn (G) arvoja kehitettynd vastaavasti transistoreiden 46a,
46b ja 46¢c kollektoreilla kytket&dn vastaavasti katodeille 38a, 38b
ja 38c.

Tyypin NPN transistori 48a on kytketty takaisinkytkentdase-
maan NPN transistoriin 46a ndhden. Tamd yhdistelmd on kytketty kon-
densaattoriin 54a ja vastukseen 60a muodostamaan tasoituspiiri, jolla
ylldpidetddn asteen 44a toimintapiste oleellisesti riippumattomana
vdrikkyyden kdsittely-yksikdn 16 ulostulon R-Y olosuhteista sekd tran-
sistorin 46a kantaemitterijdnnitteen vaihteluista. Transistorin 48a
kanta on tasavirtakytketty transistorin 46a emitterille. Transisto-
rin 48a kollektori on tasavirtakytketty transistorin 46a kannalle.

Transistorin 48a emitteri on kytketty PNP transistorin 74
emitterille porttipiirissd 62 diodin 78a vdlitykselld. Diodin 78a
tehtdvdnd on estdd vastakkaisuussuuntainen l&pilydnti transistorin
48a kantaemitteriliitoksessa. Kun porttipiiri 62 kytkee sditdjdnnit-
teen transistorin 48a emitterille kunkin vaakapaluuaikavdlin kulu-
essa saatetaan transistori 48a virtaa johtavaksi ja se on yhteis-
toiminnassa transistorin 46a ja kondensaattorin 54a kanssa tasoit-
taen transistorin 46a emitterin sellaiseen jédnnitteeseen (sd&tdjdn-
nite lisdttynd jdnnitteelld, joka kehittyy diodin 78a anodin ja ka-
todin vdlille, ja lisdttynd transistorin 48a kantaemitterij&nnit-
teelld), joka on oleellisesti riippumaton varikkyyden kisittely-

yksikdn 16 ulostulon R-Y tasavirtaolosuhteista sekd oleellisesti
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riippumaton l&mp&tilan aikaansaamista vaihteluista transistorin 46a
kantaemitterijdnnitteessi. Yksityiskohtainen kuvaus asteen 44a toi-
minnasta on toteutettu US-patenttihakemuksessa sarjanumero 540 357
nimeltddn "Piiri vahvisteimen kdyttdpisteen stabiilisuuden yllépi-
témiseksi", keksij&ni D.H. Willis.

Koska asteen 44a toimintapiste mddrdytyy siiti jénnitteests,
joka kehittyy transistorin 46a emitterilld yll&pidetisn asteen 44a
toimintapiste oleellisesti riippumattomana vdrikkyyden kdsittely-
yksikdn 16 ulostulon R-Y tasavirtaolosuhteista seki transistorin 46a
kantaemitterijinnitteesty. Vastaavasti asteen 44b kdyttopiste ylli-
pidet&&dn oleellisesti riippumattomana vdrikkyyden kdsittely-yksikdn
16 ulostulon B-Y tasavirtaolosuhteista ja transistorin 46b kanta-
emitterijédnnitteestd ja asteen 44c kdyttOpiste pidet&didn oleellisesti
riipuumattomana vdrikkyyden kdsittely-yksikén 16 ulostulon G-Y tasa-
virtaolosuhteista sek§ transistorin 46c kantaemitterijdnnitteesty.

Porttipiiriin 62 sisdltyy vastus 66 kytkettynd positiivisen
sySttdjdnnitteen C+ sydttdlihteen ja kertojaelimen 64 viliin. Kon-
densaattori 68 on kytketty kertojaelimen 64 seki vastuksen 66 lii-
tospisteen sekd maan viliin ja sen teht&dvini on yhdessd vastuksen 66
kanssa suodattaa suihkuvirta, joka kulkee vastuksen 66 kautta sydtto-
ldhteestid C+,

Vastuksen 66 seki kondensaattorin 68 liitospiste on yhdis-
tetty diodin 70 kautta PNP transistorin 72 kannalle. Jannitteenjaka-
jJa muodostuen vastuksista 80, 82 sekid 84 on kytketty pisteen C+ seki
maadoituksen vdliin. PNP transistorin 72 emitteri on yhdistetty vas-
tuksien 82 ja 84 liitospisteeseen. Kondensaattori 86 on yhdistetty
vastuksien 82 yli. Diodin 70 napaisuus on siten, etti se sekd tran-
sistori 72 saatetaan virtaa johtaviksi kun sen katodille kehitetty
jénnite laskee tietyn ennalta mddrdtyn jédnnitteen alle.

Vaakapaluusignaali, joka aikaansaadaan tertiddrisellsd k&imi-
tykselld 39 kytket#didn vastuksien 82 ja 84 liitospisteeseen vastuksen
87 ja diodin 90 sarjakytkenndn kautta. Diodi 88 kytketddn vastuksen
84 yli. Diodit 88 ja 90 onnapaisuudeltaan ja vastukset 80, 82, 84 ja
87 arvoiltaan valittu siten, ettd diodit 88 ja 90 ovat virtaa johta-
mattomina vaakapaluusignaalin positiivisten osuuksien (vaakajuova-
aika) kuluessa seki virtaa johtavina negatiivisten osuuksien (vaaka-
paluuaika) kuluessa.

PNP transistorin 72 emitteri on yhdistetty PNP transistorin
74 kannalle. Transistorin 74 kollektori on kytketty maahan. Tran-
sistorin 74 emitteri on kytketty vastuksen 76 kautta C+ jdnnitteeseen
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sekd transistoreiden 48a, 48b ja 48c emittereille vastaavien dio~

dien 78a, 78b ja 78c kautta.
Tyypillisid arvoja kaaviossa esitetyn vastaanottimen osille

luetellaan allaolevassa taulukossa:

J&nnite B+ +240 volttia tasajdnnite

Sdddettdvd vastus 52a 100 ohmia (nimellisarvo)

Kondensaattori 54a 4,7 mikrofaradia

Vastus 56a 8,2 kilo-ohmia

Sdddettavd vastus 58a 1,2 kilo-ohmia (nimellisarvo)

Vastus 60a 560 kilo-ohmia

Jédnnite C+ +28 volttia tasajédnnitetti

Vastus 66 valitaan kuten tullaan kuvaamaan
alla

Kondensaattori 68 10 mikrofaradia

Vastus 76 2,2 kilo-ohmia

Vastus 89 39 kilo-ohmia

Vastus 82 7,2 kilo-ohmia

Vastus 84 18 kilo-ohmia

Vastus 87 22 kilo-ohmia

Kuviossa 1 esitetty yleinen j&drjestely soveltuu kdytettiviksi
sen tyyppisessd vidritelevisiovastaanottimessa, joka on esitetty
esim. RCA vidritelevision huoltotiedotteessa 1973 numero C-8 koskien
CYC-68 tyypin vastaanotinta, jonka tiedotteen on julkaissut RCA
Corporation Indianapolis, Indiana, U.S.A.

Toiminnassa ollessaan kytket&in vaakajuova-ajan kuluessa vaa-
kapaluusignaalin positiivinen osuus (esim. +20 voltin tasajdnnite~
taso), joka on esitetty piirustuksissa, diodin 90 katodille. Virtaa
kulkee C+ lihteestid vastuksien 80, 82 ja 84 kautta maahan, jolloin
tietty positiivinen j&nnite kehittyy vastuksien 80 ja 82 liitospis-
teeseen. Toinen positiivinen jdnnite kehitetiin myds vastuksien 82
ja 84 liitospisteeseen (diodin 88 katodille). T&mi toinen j&nnite on
vdhemmdn positiivinen kuin ensimmiiseni mainittu jé&nnnite ja se on
myds vdhemmédn positiivinen kuin jénnite, joka kehittyy diodin 290 ka-
todille. Diodi 90 saa titen estosuuntaista esijdnnitettd eiki johda
virtaa. Diodi 88 saa myds estosuuntaan esijédnnitettd ja on virtaa
johtamattomana. Kondensaattori 86 varautuu ja varastoi sen jdnnit-
teen, joka kehittyy vastuksen 82 yli. Vastuksien 80 ja 82 liitospis-
teeseen kehittynyt ensimmiiseni mainittu jénnite yhdistet&dn tran-

sistorin 74 kautta, joka on kytketty emitteriseuraajaksi, diodien
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78a, 78b ja 78c katodeille. Ensimmiiseni mainittu jdnnite vastuksien
80 ja 82 liitospisteessd on riittivin suuri saattaakseen diodit 78a,
78b ja 78c sekd transistorit 48a, 48b ja 48c pois johtavuustilasta.

Diodin 70 katodille kehitetty jadnnite miidrdytyy siitid kuva-
putken suihkuvirran suuruudesta, joka kulkee vastuksen 66 kautta.
Jdnnite diodin 70 katodilla pienenee suihkuvirran kasvaessa. Normaa-
listi virtaa johtamaton transistori 72 saatetaan johtavaksi kun j&n-
nite diodin 70 katodilla laskee ensimmiiseni mainitun j&nnitteen ala-
puolelle, joka on kehitetty vastuksien 80 ja 82 liitospisteeseen
(transistorin 72 emitterille) vdhennettynd j&dnnitteelld, joka on yh-
td suuri kuin niiden j&nnitteiden summa, joita kehitetddn transis-
torin 72 emitterin ja kannan sekd diodin 70 anodin ja katodin vilil-
le, kun transistori 72 ja diodi 70 ovat virtaa johtavina. Vastuksen
66 arvo voidaan valita misdrittelemilli se suihkuvirran suuruus, joka
kdynnistdd transistorin 72 johtavuuden. Impedanssi transistorin 72
emitterin ja kollektorin vilille sen jdlkeen, kun se on saatettu vir-
taa johtavaksi, md&riytyy sen jdnnitteen suuruudesta, joka kehittyy
diodin 70 katodille. Impedanssi transistorin 72 emitterin ja kollek-
torin v&lill&d pienentyy niiden jénnitteiden suuruuden pienentyessd,
joita kehittyy diodin 70 katodille, toisin sanoen impedanssi tran-
sistorin 72 emitterin ja kollektorin vililli pienentyy suihkuvirran
suuruuden kasvaessa. Koska jdnnitteen suuruus varastoituna kondensaat-
toriin 86 riippuu impedanssista vastuksien 80 ja 82 liitospisteen
sekd vastuksien 82 ja 84 liitospisteen vililli pienentyy sen j&nnit-
teen suuruus, joka varastoidaan kondensaattoriin 86 suihkuvirran suu-

ruuden kasvaessa.
: Tulee todeta, ettd vaikkakin jénnitteet kehitettyini vastuk-
sien 80 ja 82 liitospisteen seki vastuksien &2 ja 84 liitospisteen
vdlille muuttuvat funktiona suihkuvirrasta valitaan vastuksien 80,
82 ja 84 arvot toivottavimmin siten, etti jé&nnite kehitettyni vas-
tuksien 80 ja 82 liitospisteestd maahan on riitt&vin suuri vaakajuo-
va-ajan kuluessa, jotta taattaisiin, ettd transistoreiden 48a, 48b
ja 48c emittereille kytketty jinnite saattaa ne virtaa johtamatto-
maksi t&nd aikana.

Vaakapaluuajan kuluessa negatiivinen osuus (esim. =-180 voltin
pulssi) vaakapaluusignaalista kytketi&dn diodin 90 katodille mik4d t&-
ten tuo johtosuuntaista esijénnitettid diodeille 90 ja 88. Vastuksien
82 ja 84 liitospisteeseen kehittynyt jénnite laskee arvoon, joka on
yht& suuri kuin diodin 88 kautta katodin ja anodin vdlille kehitetty
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jénnite. Koska jénnite kondensaattorin 86 yli ei pysty muuttumaan
silmédnrdpdyksellisesti, laskee diodien 78a, 78b ja 78c katodeille
kytketty jédnnite arvoon, joka on yhtd suuri kuin jdnnite, joka on
kehitetty kondensaattorin 86 yli vaakajuova—ajan kuluessa lisdttynd
silld jédnnitteelld, joka kehitetddn diodin 88 katodin ja anodin véa-
lille, sekd ja&nnitteelld kehitettynd transistorin 74 emitterin ja
kannan vidlille.

Vastuksien 80, 82 ja 84 arvot valitaan siten, ettd kun tran-
sistori on virtaa johtamattomana, toisin sanocen kun liiallisen suur-
ta suihkuvirtaa ei ole kytketty vaakajuova-ajan kuluessa on jdnnite
kehitettynd kondensaattorin 86 yli ja kytkettynd diodien 78a, 78b ja
78c katodeille vaakapaluuajan kuluessa riittdvin alhainen saattaak-
seen diodit 78a, 78b ja 78c seki transistorit 48a, 48b ja 48c joh-
tamaan. Tédmédn johdosta mik&li kondensaattorin 86 yli kehitetty jan-
nite pienenee seurauksena suihkuvirran kasvusta vaakajuova-ajan kulu-
essa on diodien 78a, 78b ja 78c katodeille vaakapaluu-ajan kuluessa
kytketty jénnite pienempi kuin diodien 78a, 78b ja 78c katodeille
kytketty jédnnite mik&li liiallisen suurta suihkuvirtaa ei olisi kay-
tetty vaakajuova-ajan kuluessa. Tistd seurauksena transistorit 48a,
48b ja 48c saatetaan enemmidn virtaa johtaviksi juova-ajan kuluttua
milloin liiallisen suurta suihkuvirtaa on kdytetty kuin sellaisen
juova-ajan jélkeen, jolloin liiallisen suurta suihkuvirtaa ei ole
kdytetty. Sen jédnnitteen suuruus, joka on kytketty diodien 78a, 78b
ja 76c katodeille vaakapaluuajan kuluessa, riippuu sen liiallisen
suuren suihkuvirran mddrdstd, jota on kidytetty edellisen vaakajuova-
ajan kuluessa.

Transistoreiden 46a, 46b ja 46c kannalle kehitetyt j&nnitteet
vaakapaluuajan aikana pienenevidt vastaavasti transistoreiden 48a,
48b ja 48c johtavuuden lisdintyessi. T&min johdosta transistoreiden
46a, 46b ja 46c emitterit pakotetaan sellaiseen jédnnitteeseen vaaka-
paluuajan kuluessa, joka pienenee suihkuvirran suuruuden kuvaputkella
24 kasvaessa. Vastaava transistoreiden 46a, 46b ja 46c johtavuus ja
té@médn johdosta jédnnite kehitettynd transistoreiden 46a, 46b ja 4e6c
vastaaville kollektoreille lis&didntyy vastaavien transistoreiden 46a,
46b ja 46c emitterijdnnitteiden pienentyessd. Kun transistoreiden
46a, 46b ja 46c kollektorij¥nnitteet, toisin sanoen vastaavat jén~
nitteet katodeilla 38a, 38b ja 38c lisdlntyvdt, estetildn clektroni-
sdteiden muodostumista vastaavilla kuvaputken 24 elektronitykeilld
yhd voimakkaammin ja kuvaputken 24 kdyttédmd suihkuvirta pienenee vas-

taavasti,
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Transistorin 72 vahvistuskertoimen johdosta toimii porttipiiri 62
nopeasti suihkuvirran muutoksien mukaan. Mik&li halutaan hitaampaa
vastetta sdteen suihkuvirran muutoksiin tai mikdli halutaan pienen-~
tdd porttipiirin 62 hintaa, voidaan transistori 72 j&ttdi pois. Tas-
sd tapauksessa diodin 70 anodi tulisi kytked vastuksien 80 ja 82
liitospisteeseen ja diodin 70 katodi tulisi kytked vastuksen 66 ja
kondensaattorin 68 liitospisteeseen. Tulee mySs todeta, ettd vaikka-
kin transistori 74 on kuvattu virtaa johtavana seki vaakajuova-ajan
ettd vaakapaluuajan kuluessa voidaan transistorin 74 piirijérjestely
muuntaa siten, ettd transistori 74 on virtaa johtamattomana vaaka-
juova-ajan kuluessa ja johtaa vaakapaluuajan aikana. T&llainen jar-
jestely on kuvattuna toisessa samanaikaisessa US-patenttihakemukses-
sa sarjanumero 580 688, nimeltiin "Gating Circuit for a Video Driver
Including a Clamping Circuit", keksijé&nad D.H. Willis, jossa transis-
torin 74 kanssa samaan tapaan jdrjestetty transistori kytkee signaa-
lin kuvaputkelle saattaen sen sammutetuksi vaakajuova-ajoiksi pysty-
paluuajoista.

Edelleen vaikkakin keksint3i on kuvattu erityisen kuvaputken
kdyttdlaitteen ja tasolukitusjédrjestelyn mukaisesti voidaan my&skin
muita jdrjestelyji kdyttdi. On tarkoitus, ettd n&md ja muut wmuunnok-
set tdstd jdrjestelystd samoin kuin ne, mitd on esitetty ja kuvattu

sisdltyvdt nyt kyseessi olevan keksinndn puitteisiin.
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Patenttivaatimukset:

1. Kytkent&jdrjestely kuvaputken suihkuvirran automaatti-
seksi rajoittamiseksi vdritelevisiovastaanottimessa, jossa on
védrisignaalimatriisin muodostava ohjausvahvistin ja suurjénnit-
teen sySttdkytkentd kuvaputkea varten, t unne t t u siiti,
ettd suurjédnnitteen sySttSkytkentddn (64) on liitetty ohjauspii-
ri (62) suihkuvirran suuruutta vastaavan ohjausjé&nnitteen joh-
tamiseksi ja ettd ohjauskytkentddn (62) on kytketty tasolukko-
kytkentd (esim. 75a, 48a, 54a, 60a), joka jaksottaisesti lukit-
see ohjausvahvistimen (esim. 44a) yhden piiripisteen ohjausjén-
nitteeseen siten, ettd ohjausvahvistimen toimintapistettid siir-
retddn virisignaalien (R, B, G) amplitudin laskun aiheuttavaan
suuntaan suihkuvirran kasvaessa.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kytkentidjérjestely,
tunnettu siitd, ettd ohjauspiiri (62) sis8ltd4 verdji-
asteen (72, 74) normaalisti toimimattoman tasolukkokytkenndn
(esim. 78a, 48a, 54a, 60a) valinnaiseksi saattamiseksi toimin-
taan.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen kytkentdjidrjes-
tely, jossa kuvaputki sis&dltdd useampia vdrisuihkutykkejd ja
ohjausvahvistin sis&ltd4 useita ensimmiisi# transistoreja (46a,
b, ¢), joiden kannoille védrisignaalit johdetaan ja joiden kol-
lektorit on kulloinkin kytketty yhteen vdrisuihkutykkiin ja
joiden emitterit on lopuksi kytketty tasavirtaa johtavasti toi-
sen transistorin (50) emitterille, jonka kannalle johdetaan va-
lotiheyssignaaleja, tunnet tu siitd, ettid poikkeutuspii-
riin kytketty tasolukkokytkentd (esim. 78a, 48a, 54a, 60a) kyt-
ketddn pddlle paluujakson aikana.

4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen kytkent&jdrjestely,
tunnettu siitd, ettd tasolukkokytkenndssi on useita kyt-
kentdkondensaattoreita (54a, b, c¢) virisignaalien johtamiseksi
kapasitiivisesti ensimmidisten transistorien (46a, b, c¢) kannoil-
le sekd useita kolmansia transistoreja (48a, b, c), jotka ovat
samaa johtavuustyyppid kuin ensimmiiset transistorit ja joiden
kannat on kytketty tasavirtaa johtavasti vastaavan ensimmiisen
transistorin (46a, b, ¢} emitteriin ja joiden kollektorit edel-
leen on tasavirtaa johtavasti kytketty vastaavan ensimmiisen
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transistorin kantaan ja joiden emitterit on kytketty ohjaus-
Piirin (62) verij¥asteeseen (72, 74).

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen kytkentdjdrjestely,
tunnettu siitd, etti ohjauspiiri (62) juova-ajan kulu-
essa johtaa kolmansien transistorien (48a, b, c) emittereille
ndmd transistorit salpaavan j&nnitteen ja paluujaksojen aikana
johtaa ndm# transistorit johtaviksi saattavan toisen jédnnitteen
ja ettd ensimmiiset ja kolmannet transistorit (46a, b, c, 48a,
b, c) on kytketty yhteen siten, etti ensimmiisten transistorien
(46a, b, c) emitterit paluujaksojen aikana lukitaan toiseen
jédnnitteeseen, joka on riippuvainen kuvaputkessa (24) kulke-
vasta virrasta.

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen kytkentdjérjestely,
tunnettu siiti, etti ohjauspiiri (62) sisdltii j&nnit-
teenjakajan (80, 82, 84), jossa on ensimmdinen, toinen ja kolmas
liitin ja lisdksi kytkentHdpiirin (74, 78a, b, c), jonka avulla
jdnnitteenjakajan ensimméisen ja kolmannen liittimen vdlisty
Otettu jédnnite johdetaan kolmansien transistorien (48a, b, ¢)
emittereille, edelleen ensimmiisen ja toisen liittimen v#liin
kytketyn asetuspiirin (86, 72, 70) n#iden liittimien vdlistd
otetun j&nnitteen asettelemiseksi vastaten kuvaputkeen (24)
juovajaksojen aikana johdetun virran suuruutta, ja ettd poik-
keutuspiiriin on kytketty ohituspiiri (90, 88) toisen ja kolman-
nen liittimen vdlistd paluujaksojen aikana otetun osajdnnitteen
ohittamiseksi ensimmiisen ja kolmannen liittimen vdlissd esiin-
tyvdlld j&nnitteelll.

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen kytkentdjidrjestely,
tunnettu siiti, etti jénnitteenjakajan (80, 82, 84) en-
simmdisen ja toisen liittimen v&liin on sovitettu ndiden liitti-
mien vdlisen jénnitteen varastoiva kondensaattori (86) .

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen kytkentdjérjestely,
tunnettu siitd, ettd ohjauspiirissi (62) on kuvaputkes-
sa (24) kulkevan virran suuruuden miHri4vi laite, joka sisiltii
kuvaputken ja suurjdnnitteen sybttdkytkenndn (64) kanssa sarjaan
kytketyn vastuksen (66), jonka jédnnitepudotus on suoraan ver-
rannollinen kuvaputkivirtaan.

9. Patenttivaatimuksen 6 ja 8 mukainen kytkentdjérjeste-
ly, tunnettu siitid, etti asetuspiiri j&nnitteenjakajan

(80, 82, 84) ensimmiisen ja toisen liittimen vdlistd otettua
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jinnitettd varten sis#dltdd puolijohde-elementin (72), joka on
ohjattavissa vastuksessa (66) putoavan jénnitteen avulla.

10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen kytkent&jdrjestely,
tunnettu siitd, ettd puolijohde-elementti on neljds
transistori, jonka kollektori-emitterivdli on kytketty Jjé&nnit-
teenjakajan (80, 82, 84) ensimmiisen ja toisen liittimen vdliin
ja jonka kanta on kytketty vastukseen (66).

11. Jonkin patenttivaatimuksen 6...10 mukainen kytkentd-
jdrjestely, t un ne t t u siitd, ettd jannitteenjakajan (80,
82, 84) ensimmiisen 3ja kolmannen liittimen v&listd otetun j&n-
nitteen kolmansien transistorien (48a, b, c) emittereille kyt-
kevd kytkentdpiiri sisdltd4d emitteriseuraajaksi kytketyn viiden-

nen transistorin (74).
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Patentkrav: 64030

1. Kopplingsanordning f8r automatisk begrédnsning av stril-
strémmen f8r bildrSret i en fdrgtelevisionsmottagare med en en f&rg-
signalmatris bildande styrférstirkare och en h8gspédnningsférsérinings-
koppling f6r bildrdret, k S nneteckn a d ddrav, att till h&g-
sp&nningsférsérjningskopplingen (64) &r ansluten en styrkrets (62)
f6r ledande av en strilstrdmmens storlek motsvarande styrspidnning
och att med styrkopplingen (62) &r kopplad en nivdl&skoppling (t.ex.
75a, 48a, 54a, 60a), som periodiskt l&ser en kretspunkt hos styrfér-
stdrkaren (t.ex. 44a) pa styrspdnningen s&, att styrfdrstirkarens
arbetspunkt fdrskjuts i en en sdnkning av firgsignalernas (R, B, G)
amplitud &stadkommande riktning vid Skande stralstrdm.

2. Kopplingsanordning enligt patentkravet 1, k 8 n n e -
tecknad didrav, att styrkretsen (62) inneh&ller ett grindsteg
(72, 74) f&r att selektivt gbra verksam den normalt overksamma niva-
lé&skopplingen (t.ex. 78a, 48a, 54a, 60a).

3. Kopplingsanordning enligt patentkravet 1 eller 2, dir bild-
réret innehdller flera firgstr&lkanoner och styrfdrstédrkaren inne-
hdller ett flertal fdrsta transistorer (46a, 46b, 46c), till vilkas
baser fdrgsignalerna leds och vilkas kollektorer var och en 4r kopp-
lade till en fdrgstralkanon och vilkas emittrar slutligen &r lik-
spdnningsledande kopplade till emittern av en andra transistor (50),
vars bas tillfdrs luminanssignaler, kX & nneteck n ad ddarav,
att den med en avlédnkningskrets kopplade nival&skopplingen (t.ex.
78a, 48a, 54a, 60a) inkopplas under dtergdngsintervallen.

4. Kopplingsanordning enligt patentkravet 3, k&dnne -
tecknad dirav, att nivalaskopplingen uppvisar ett flertal
kopplingskondensatorer (54a, 54b, 54c) for kapacitiv tillfdrsel av
fdrgsignalerna till de f&rsta transistorerna (46a, 46b, 46c) baser
samt ett flertal tredje transistorer (48a, 48b, 48c), som ir av
samma ledningstyp som de f8rsta transistorerna och vilkas baser &r
likstromsledande kopplade till den motsvarande férsta transistorns
(46a, 46b, 46c) emitter och vilkas kollektorer vidare dr likstrdms-
ledande kopplade till den motsvarande f&rsta transistorns bas och
vilkas emittrar &r kopplade till styrkretsen (62) grindsteq (72,

74) .

5. Kopplingsanordning enligt patentkravet 4, k&nne -

t ecknad dirav, att styrkretsen (62) under linjeintervallen
tillfdér de tredje transistorernas (48a, 48b, 48c) emitter en dessa
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transistorer ledande gdrande andra spdnning och att de fdrsta och
tredje transistorerna (46a, 46b, 46c, 48a, 48b, 48c) &r sammankopp-
lade s&, att de fdrsta transistorernas (46a, 46b, 46c) emittrar
under Aatergdngsintervallerna lases pa den andra spédnningen, som &r
beroende av den i bildrdret (24) strdmmande strommen.

6. Kopplingsanordning enligt patentkravet 5, k & n n e -

t ec knad dirav, att styrkretsen (62) innehdller en spdnnings-
delare (80, 82, 84) med en fdrsta, andra och tredje klamma och dess-
utom en kopplingskrets (74, 78a, 78b, 78c), medelst vilken den mel-
lan spdnningsdelarens forsta och tredje kladmma tagna spé&nningen till-
fors de tredje transistorernas (48a, 48b, 48c) emittrar, vidare en
mellan den fdrsta och andra kldmman kopplad instdllningskrets (86,
72, 70) for instdllning av den mellan dessa kldmmor tagna spdnningen
motsvarande storleken av den till bildroret (24) under linjeinter-
vallerna ledda strdmmen, och att till avldnkningskretsen &dr kopplad
en shuntkrets (90, 88) f&r shuntning av den mellan den andra och
tredje kldmman under atergdngsintervallerna tagna delspdnningen med
den mellan den fdérsta och tredje kl&dmman upptrddande spdnningen,

7. Kopplingsanordning enligt patentkravet 6, k @& n n e -
tecknad ddrav, att mellan spdnningsdelarens (80, 82, 84) fdérsta
och andra kld&mma &r anordnad en spdnningen mellan dessa kldmmor lag-
rande kondensator (86).

8. Kopplingsanordning enligt patentkravet 7, k & n n e -

t ecknad dirav, att styrkretsen (62) uppvisar en storleken av
den i bildrdret (24) strommande strdmmen bestdmmande anordning, som
innehdller ett i serie med bildrdret och hégspdnningsférsérjnings-
kopplingen (64) kopplat motstand (66), vars spdnningsfall &r direkt
proportionellt med bildr&rsstrdmmen.

9. Kopplingsanordning enligt patentkravetn 6 och 8, k & n -
netecknad d&drav, att instdllningskretsen for den mellan
spdnningsdelarens (80, 82, 84) forsta och andra kldmma tagna spén-
ningen innehaller ett halvledarelement (72), som dr styrbart med
tillhjdlp av den pa motstandet (66) fallande spdnningen.

10. Kopplingsanordning enligt patentkravet 9, k & nne -

t ecknad dirav, att halvledarelementet dr en fjdrde transistor,
vars kollektor-emitterstrdcka &dr kopplad mellan spédnningsdelarens
(80, 82, 84) forsta och andra kladmma och vars bas ar kopplad till
motstandet (66).
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11. Kopplingsanordning enligt nagot av patentkraven 6-10,
k@&nnetecknad dirav, att den den nellan spdnningsdelarens

(80, 82, 84) forsta och tredje kldmma tagna spdnningen till de tredje

transistorernas (48a, 48b, 48c) emittrar kopplande kopplingskretsen

innehdller en s&som emitterf&ljare kopplad femte transistor (74).

Viitejulkaisuja-Anférda publikationer

Hakemus julkaisuja:-Ans8kningspublikationer: Saksan Liittotasavalta~Férbunds-—
republiken Tyskland(DE) 1 911 394 (21 a 1, 34/31), 2 Lo7 093 (H Ok n 9/20).
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